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(57) Abstract: The invention relates to a compensation
circuit for compensating the voltage potential of an iso-
lation well for isolating an integrated transistor (1) that is
embedded in said isolation well. The voltage potential of
the isolation well is compensated depending on a signal
voltage emitted from the integrated transistor (1) in such a
way that the voltage difterential between the emitted sig-
nal voltage and the compensated voltage potential is lower
than a predetermined breakdown voltage (Up,) between
the integrated transistor (1) and the isolation well.

(57) Zusammenfassung: Nachfiihrschaltung  zur
Nachfiihrung des Spannungspotentials einer Isolati-
onswanne zur [solation eines in der Isolationswanne
eingebetteten  integrierten Transistors (1),  waobei
das Spannungspotential der Isolationswanne in
Abhingigkeit von einer von dem integrierten Transistor
(1) abgegebenen Signalspannung derart nachgefiihrt
wird, dass die Spannungsdifferenz zwischen der
abgegebenen Signalspannung und dem nachgefiihrten
Spannungspotential niedriger ist als eine vorgegebenen
Durchbruchspannung (UDA) zwischen dem integrierten
Transistor (1) und der Isolationswanne.
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